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摘要(译)

提供一种用于驱动栅极线的薄膜晶体管和具有该薄膜晶体管的液晶显示
器。用于驱动栅极线的薄膜晶体管包括栅电极，形成在栅电极上的半导
体层，形成在半导体层上的漏电极，形成在半导体层上并与漏电极分离
并耦合到的半导体层的源电极栅极线和形成在漏电极上的纹波防止电极
与漏电极的至少一部分重叠。
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